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2024-07-31
1. 恭賀取得證書之國內廠商
(1)智威科技股份有限公司
(ZOWIE TECHNOLOGY CORPORATION)

登錄項目：IECQ HSPM
證書編號：IECQ-H AFNOR 24.0007
證書有效期：2024/06/18至2027/06/17
(2)新呈工業股份有限公司
(Everbiz Industrial Co., Ltd.)

登錄項目：IECQ ITL
證書編號：IECQ-L ULTW 24.0004
證書有效期：2024/07/04至2027/07/03
2. 中華民國電子零件認證委員會活動
國外
(1) IECQ發行作業文件IECQ OD 3803，針對LED封裝和模組、LED燈、LED燈具及LED驅動器之零組件產品訂定認驗證之規範。本作業文件除了提供給有意願申請IECQ LED產品認證公司作為制定其規格書之參考依據外，也是CB在執行產品認驗證時之參考依據文件，是一份建立和使用IECQ LED認證規範的系統性過程，值得國內LED相關廠商產業在開發、發表及維持其產品可靠性品質時使用。所有廠商都可以連結網址https://www.iecq.org//dyn/www/f?p=107:580:::::P580_DOCUMENT_FILE_ID:3445918直接下載使用不須另外訂購。
(2) IECQ所發行公布之汽車電子品質認證AQP零件規格書(Component Specification)IECQ CS 033200-TW0001~ IECQ CS 033200-TW0007除了已公布於IECQ網站上外，亦公布於IEC之Webstore為IEC之國際標準，連結之網址為：https://webstore.iec.ch/searchform&q=IECQ%20CS%20033200-TW0001~ https://webstore.iec.ch/searchform&q=IECQ%20CS%20033200-TW0007。
(3) IECQ發行作業文件IECQ OD 62430，針對許多組織和供應商聲明他們的產品具有「環境意識」或在設計時考慮了對環境的影響。國際標準 IEC 62430 規定了如何將環境意識設計(Environmental Conscious Design, ECD)整合到設計和開發過程中的原則、要求和指引。IECQ Approved Process認證(IECQ AP)根據 IEC 62430 提供獨立的證明，透過作為IECQ 認證過程一部分的持續監督稽核，聲明確實達到並持續符合IEC 62430的要求。IECQ OD 62430中規定了IECQ CB如何申請加入、CB稽核人員資格要求、稽核與發證過程和額外要求等，詳細內容請下載參閱下列檔案
https://www.iecq.org//dyn/www/f?p=107:580:::::P580_DOCUMENT_FILE_ID:3445920
(4) IECQ 作業文件 OD 14067 詳細說明了以ISO 14067國際標準在 IECQ 產品碳足跡查確證服務中的應用和使用，該服務在 IECQ 認可的製程（AP, Approved Process）體系內運行，目的是要提供一個國際統一的方法來查確證產品碳足跡：
ISO 14067:2018，溫室氣體 — 產品碳足跡 — 定量要求與指導
本作業文件涵蓋以下內容：

· IECQ 驗證機構（CBs）的評估與資格認證：授權 IECQ CBs簽發涵蓋「產品碳足跡」的 IECQ 查確證聲明；

· IECQ CBs人員的要求：進行依據 ISO 14067 的驗證評估；

· 驗證評估方法與系統的指導；

· 確保 IECQ CBs一致應用 ISO 14067 的其他資訊。

IECQ OD 14067除了上述規定IECQ CBs的資格認證：對於希望在其 IECQ 認可的製程（AP）服務體系範圍內加入依據 ISO 14067 進行產品碳足跡驗證的要求外。也針對申請處理及聲明發行程序：以處理申請和發行包含 ISO 14067 查確證範圍內的聲明程序。詳細內容請下載參閱下列檔案
https://www.iecq.org//dyn/www/f?p=107:580:::::P580_DOCUMENT_FILE_ID:3445900
國內
(1) 大毅科技股份有限公司的高功率電流感測晶片電阻(High Power Current Sensing Chip Resistors)RLP系列產品，已於2021年年底順利取得IECQ AQP證書，證書編號為IECQ-C ULTW 21.0001。此系列產品通過AEC Q200規定的各項實驗要求，實驗過程與結果均經過IECQ CB稽核人員的見證與確認，確保抽樣過程、抽樣數目、實驗設備、實驗條件、判定標準與實驗結果符合AEC Q200的要求，且往後每年仍需接受IECQ CB稽核人員的稽核，以維持產品持續符合AEC Q200的要求。透過IECQ AQP第三者認可的特性，能為取得IECQ AQP的產品在車用市場提供更高的信心，目前此系列產品的零件規格書(Component Specification)IECQ CS 033200-TW0007已公布於IECQ網站，網址如下：
https://www.iecq.org/resources-news/specifications，任何有興趣的廠商均可下載詳閱以了解產品的特性、規格與實驗項目、條件，為車用市場買賣雙方提供一個交流的平台。
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(2) IECQ汽車電子品質認可(Automotive Qualification Program, AQP)的程序規章(IECQ 03-3-2)於2013年公布之後，國內已陸續發出七張系列產品的認可證書。IECQ AQP是第三者產品認可，完成步驟及文件準備除了依據IECQ 03-3-2程序規章之外，可靠性試驗可依據AEC Q100系列或AEC Q200的汽車產業標準、汽車產業之客戶所指定的標準、其他國際或國家標準、及廠商標準。取得IECQ AQP後，公司及認可產品的規格資料將公布於IECQ網站，以利產品的推廣，如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
(3) IEC標準及汽車電子產業標準，如IEC 60747(半導體)系列標準、IEC 60068(環境試驗)系列標準、IEC 60598(照明)系列標準、IEC 62717標準、IEC 62430標準、ISO 14067標準、AEC Q100系列標準、AEC Q1012系列標準、AEC Q102系列標準、AEC Q103系列標準、AEC Q104標準及AEC Q200系列標準等，如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
3. OpenAI神秘項目「草莓」曝光！類人推理能力 能思考、預先計劃
資料來源：鉅亨網
聊天機器人 ChatGPT 開發商 OpenAI 正在開發嶄新的人工智慧 (AI) 模型技術，代號為「草莓」(Strawberry)」，旨在大幅提升 AI 的推理能力，「像人類一樣看待和理解世界」。

根據知情人士和路透社取得的內部文件，「草莓」項目正在 OpenAI 內部的多個團隊進行開發。該文件描述了「草莓」的目標，但沒有透露具體的實現方式。即使在 OpenAI 內部，「草莓」的工作原理也是嚴格保密項目。

根據內部文件，「草莓」旨在使 OpenAI 的 AI 不僅能夠回答查詢，還能夠提前計劃，自主可靠地瀏覽網路，進行所謂的「深度研究」。根據對十多位 AI 研究人員的採訪，這是迄今為止 AI 模型所未能實現的能力。

針對「草莓」項目，OpenAI 發言人表示：「我們希望 AI 模型能夠像人類一樣看待和理解這個世界，不斷研究新 AI 能力也是業內普遍做法。」發言人沒有直接回答關於 「草莓」 的問題。

「草莓」 項目之前被稱為 Q*，路透社去年報導，這在公司內部已被視為一項突破性進展。兩位消息來源表示，他們今年稍早已見識 Q*的強大，Q*能夠回答當前商業化模型無法回答的科學和數學複雜問題。

據彭博社報導，OpenAI 本周二在內部會議上展示某研究項目，聲稱該 AI 模型擁有「類人」推理技能。OpenAI 發言人證實了這次會議，但拒絕透露內容細節，也不回應該項目是否為 「草莓」的提問。

知情人士透露，OpenAI 希望 「草莓」 能夠大幅提升其 AI 模型的推理能力。「草莓」涉及在模型經過大型數據集預訓練後，對其進行特殊方式的處理。

受訪的研究人員表示，推理是 AI 實現人類或超人類智能的關鍵。雖然大型語言模型已經能夠快速總結密集文本並撰寫優雅的文章，遠超任何人類，但該技術在涉及常識問題的解決上仍然存在不足，比如識別邏輯謬誤和下棋。當模型遇到這類問題時，它往往會「幻想」出虛假的信息。

研究人員普遍認為，在 AI 的背景下，推理涉及形成一個模型，使 AI 能夠提前計劃，反映物理世界的運作，並可靠地解決複雜的多步驟問題。「提高 AI 模型的推理能力」被視為解鎖其從事重大科學發現到規劃和構建新軟體應用程序等各種能力的關鍵。

OpenAI 執行長奧特曼表示，在 AI 領域重中之重就是「推理能力」的進步。其他諸如谷歌 (GOOGL-US)、Meta(META-US)和微軟 (MSFT-US) 也戮力於提高 AI 模型的推理能力，大多數從事 AI 研究的學術實驗室也相同。不過，研究人員對大型語言模型的預測方式能否納入思想和長期計畫存在分歧。

根據文件和消息來源，「草莓」以特殊方式，對 OpenAI 的生成式 AI 模型進行「後訓練」，即可針對已透過大量通用數據「訓練」完成的 AI 模型再調整和優化。這與 2022 年史丹佛大學開發的「自學推理者」(STaR) 方法有相似之處，STaR 使 AI 模型能夠通過自主創造訓練數據，自行提升到更高的智慧水平。

文件和消息來源稱，OpenAI 具體希望 「草莓」 能夠使其模型在有「計算機使用代理」(CUA) 的協助下，自主瀏覽網絡進行研究，並計劃測試其在軟體和機器學習工程工作中的能力。
總體而言，「草莓」 是 OpenAI 克服 AI 推理能力侷限的關鍵項目，並展示其 AI 模型的先進性。
4. 科學家運用新材料 實現小於1奈米半導體技術
資料來源：鉅亨網
南韓基礎科學研究所 (IBS) 團隊開發出亞奈米級半導體邏輯電路技術，實現寬度小於 1 奈米的一維金屬材料在二維電路中應用，作為超小型二維電晶體的閘極電極。此成果標誌著下一代半導體及基礎材料科學的重大突破，已發表於《Nature Nanotechnology》。

據報導，IBS 范德華量子固體中心主任 JO Moon-Ho 領導的研究小組採用了一種新方法，實現寬度小於 1 奈米的一維金屬材料的外延生長。該小組應用此製程開發了二維半導體邏輯電路的新結構。值得注意的是，他們使用一維金屬作為超小型電晶體的柵極電極。

長久以來，摩爾定律作為半導體產業發展的金科玉律，指引著晶體管尺寸的不斷縮小和性能的持續提升。然而，隨著電晶體閘極尺寸逼近物理極限，短溝道效應等難題接踵而至，傳統矽基材料和技術路徑遭遇了前所未有的瓶頸。

在傳統的半導體製造過程中，由於光刻分辨率的限制，將閘極長度減小到幾奈米以下是不可能的。為了解決這個技術問題，研究團隊利用了二維半導體二硫化鉬(MoS2)的鏡面孿晶邊界(MTB)是寬度僅 0.4 奈米的一維金屬。他們用它作為柵電極來克服光刻製程的限制。

這項技術突破的核心在於對材料特性的精準掌控和奈米級製造製程的革新。
報導稱，研究團隊透過精確控制 MoS2 晶體的旋轉角度和外延生長，成功地建構了具有一維金屬特性的 MTB 閘極，其獨特的結構和優異的電學性能為電晶體性能的飛躍提供了可能。這項成果不僅展示了科學家在材料科學和奈米技術領域的深厚功底，更為半導體產業的未來發展注入了新的活力。
5. 碳化矽半導體--電動汽車和光伏逆變器的下一項關鍵技術
資料來源：華強電子網
毋庸置疑，從社會發展的角度，我們必須轉向採用可持續的替代方案。日益加劇的氣候異常和極地冰蓋的不斷縮小，清楚地證明瞭氣候變化影響的日益加劇。但有一個不幸的事實是，擺脫化石燃料正被證明極其困難，向綠色技術的轉變也帶來了一系列技術挑戰。無論是生產要跟上快速擴張的市場步伐，還是新解決方案努力達到現有系統產出水準，如果我們要讓化石燃料成為過去，這些難題都必須被克服。

對於電動汽車(EV)和太陽能電池板等應用，工程師面臨著更多的挑戰，因為敏感的電子元件必須在惡劣的環境中持續可靠地運行。為了進一步推動這些可持續解決方案，我們需要在元件層面進行創新，以説明提高整個系統的效率，同時提供更強的穩健性。碳化矽(SiC)半導體作為一種能夠實現這些必要進步的技術，正迅速成為人們關注的焦點。
什麼是碳化矽半導體？

作為第三代半導體技術的一部分，SiC解決方案具有寬禁帶(WBG)特性，並提供了更高水準的性能。與前幾代半導體相比，價帶頂部和導帶底部之間更大的禁帶增加了半導體從絕緣到導電所需的能量。相比之下，第一代和第二代半導體轉換所需的能量值在 0.6 eV 至 1.5 eV 之間，而第三代半導體的轉換所需的能量值在 2.3 eV 至 3.3 eV 之間。就性能而言，WBG 半導體的擊穿電壓高十倍，受熱能啟動的程度也更低。這意味著更高的穩定性、更強的可靠性、通過減少功率損耗實現更好的效率以及更高的溫度上限。

對於需要出色的高功率、高溫和高頻率性能的電動汽車和逆變器製造商來說，SiC 半導體代表著令人興奮的前景。但實際上，這種性能如何體現，半導體行業又如何做好準備以滿足潛在需求呢？

用於電動汽車的 SiC

在電動汽車及其配套充電網路中，高性能半導體是AC-DC充電站、DC-DC快速充電樁、電機逆變器系統和汽車高壓直流至低壓直流變壓器的核心。SiC 半導體將致力於優化這些系統，提供更高的效率、更高的性能上限和更快的開關速度，從而縮短充電時間，更好地利用電池容量。這可以增加電動汽車的續航里程或縮小電池體積，從而減輕車輛重量和並降低生產成本，同時提高性能，促進更廣泛的普及。

儘管比內燃機驅動的同類產品運行溫度低，電動汽車對電力電子器件來說仍然是一個極為嚴苛的環境，熱管理是設計人員必須考慮的關鍵因素。對於許多早期的矽和絕緣柵雙極電晶體(IGBT)器件來說，電動汽車內的運行條件可能會導致其在車輛使用壽命內發生故障。碳化矽解決方案的熱極限要高得多，熱傳導率平均高出 3 倍，因此更容易將熱量傳遞到周圍環境中。這就提高了可靠性，降低了冷卻要求，進一步減輕了重量並消除了封裝方面的顧慮。

碳化矽技術所帶來的峰值額定電壓和浪湧電容的提高，也為旨在縮短充電時間和減輕汽車重量的製造商提供了支援。通常情況下，大多數電動汽車基礎設施的電壓範圍在 200 V 至 450 V 之間，但汽車製造商正在通過將電壓範圍提高到 800 V 來進一步提高性能。首款實現這一轉變的是高端車型保時捷 Taycan ，但越來越多的製造商正在效仿現代汽車最近發佈的 Ioniq 5，該車目前採用 800 V 充電電壓，而且零售價大大降低。

但這一轉變背後的原因是什麼呢？800 V 系統具有多種優勢，例如充電時間更快、電纜尺寸減小(由於電流更小)以及導通損耗減少，所有這些都有助於節省生產成本並提高性能。目前，快速充電系統依賴於昂貴的水冷電纜，而這種電纜可以被淘汰，同時，在車輛內部，較小規格的電纜可以大大減輕重量，增加車輛的續航里程。對一些製造商而言，要想獲得所需的性能提升以說服消費者採用電動汽車，就必須將電壓提升到 800 V，但這一發展只有通過使用碳化矽半導體才能實現。現有的第二代半導體根本不具備在電動汽車及其充電基礎設施的惡劣環境中以如此高電壓工作所需的性能和可靠性。

可持續發電用碳化矽

除電動汽車外，新一代碳化矽半導體的性能還將惠及更多不斷增長的行業。可再生能源正在迅速擴張，因此依賴於半導體技術的太陽能/風能發電場逆變器及分散式儲能解決方案（ESS）預計將迎來複合年增長率(CAGR)分別為13%和17%的快速增長。(來源：《2022-2026年全球太陽能集中式逆變器市場報告》)

與電動汽車行業中提高車輛電壓類似，SiC 技術也使太陽能發電場能夠提高組串電壓。現有裝置的工作電壓通常在 1000 V 至 1100 V 之間，但採用 SiC 半導體的新型集中逆變器的工作電壓可達 1500 V。這樣就可以減少組串電纜的尺寸(因為電流更低)和逆變器的數量。因為每台設備都可以支援更多的太陽能電池板，作為太陽能發電場中一項較大的硬體支出，減少逆變器數量和電纜尺寸可顯著降低整體項目成本。

SiC技術為可再生能源應用帶來的好處不僅限於支援更高的電壓。例如，安森美(onsemi)的 1200 V EliteSiC M3S MOSFET 與行業領先的競爭對手相比，在光伏逆變器等硬開關應用中可減少高達 20% 的功率損耗。如果考慮到運營規模(僅在歐洲就有 208.9 GW的太陽能發電場)，這種節省就會產生相當大的影響。(來源：2022-2026 年全球集中式光伏逆變器市場報告）

就可靠性而言，太陽能發電場和海上風力發電對電氣元件而言是極具挑戰性的環境，而正是在這些環境中，碳化矽技術將再次超越現有解決方案。通過支援更高的溫度、電壓和功率密度，工程師可以設計出比現有矽解決方案更可靠、更小、更輕的系統。逆變器的外殼可以縮小，周圍的許多電子和熱管理元件也可以省去。而碳化矽支援更高頻率運行，可使用更小的磁體，從而進一步降低了系統成本、重量和尺寸。

半導體生產面臨的挑戰

很明顯，對於電動汽車和可持續能源發電而言，SiC 半導體在幾乎所有方面都代表著一種進步。使用良好的碳化矽 MOSFET 和二極體可以提高整個系統的運行效率，同時減少設計方面的考慮，並在許多情況下降低整個專案的成本。但是，與任何先驅技術一樣，將會產生巨大的需求。許多電子工程師面臨的一個問題是，SiC 製造是否已做好廣泛採用的準備，以及隨著數量的增加，生產是否仍然可靠。

從根本上說，碳化矽面臨的主要問題之一是其製備過程。碳化矽在太空中大量存在，但在地球上卻非常稀少。因此，碳化矽需要在石墨電爐中以 1600°C 至 2500°C 的溫度將矽砂和碳合成。這一過程會生成碳化矽晶體塊，然後需要進一步加工，最終形成碳化矽半導體。每個生產步驟都需要極其嚴格的品質控制，以確保最終產品符合嚴格的測試標準。為了保證品質，安森美採用了一種獨特的方法。作為業內唯一一家端到端碳化矽製造商，他們掌握著從襯底到最終模組的每一個生產步驟。

在他們的工廠中，矽和碳在熔爐中結合，然後通過數控機床加工成圓柱形圓盤，再切成薄晶圓片。根據所需的擊穿電壓，在將晶片切割成單個裸片並封裝之前，會生長出特定的外延晶片層。通過從頭到尾控制整個流程，安森美已經能夠創建一個非常有效的生產系統，為日益增長的碳化矽需求做好準備。

儘管安森美利用了其在矽基技術生產中獲得的經驗，但要保證最終產品的高品質和穩健性，SiC 材料還面臨許多特有的挑戰。例如，為了生產出可靠的最終產品，需要超越為矽技術設計的現有行業標準的許多方面。通過與大學和研究中心的廣泛合作，安森美得以確定碳化矽在各種條件下的特性和可靠性。研究成果是一套全面的綜合方法，可應用於安森美所有的SiC生產工藝中。

碳化矽--適時的正確技術？

要使可持續技術對現實世界產生必要的影響，説明我們實現全球氣候目標，能效、可靠性和成本效益是關鍵因素。過去要找到能同時滿足這三個目標的元件級解決方案幾乎是不可能的，但對於許多應用來說，這正是SiC技術所能提供的。雖然全球供應短缺在一定程度上延緩了碳化矽半導體的普及，但很明顯，我們現在將看到該技術的快速發展。
大規模採用SiC仍將面臨一些挑戰，例如半導體廠商要跟上需求的步伐，並確保可靠性。但通過合作和研究(如安森美所開展的研究)，業界應能確保保持高標準並優化製造效率。在部署方面，重要的是要記住第一代和第二代半導體仍有其用武之地。對於一些邏輯IC和射頻晶片等應用，SiC 的高性能可能並不適用，但對於電動汽車和太陽能等應用，SiC 技術將被證明是具變革性的。
6. 新版IEC標準公佈
資料來源：IEC
IEC 60092-353:2024-船舶電氣裝置-第353 部分：額定電壓1kV 和3kV的電力電纜
IEC TR 60099-10:2024-避雷器-第10部分：IEC 60099-4:2014 規定的測試原理
IEC 60287-2-3:2024-電纜-額定電流的計算-第2-3部分：熱阻-安裝在通風隧道中的電纜
IEC 61347-2-2:2024-電力光源控制器-安全-第2-2部分：特殊要求 - 白熾燈電子降壓轉換器
IEC 61558-2-8:2024-變壓器、電抗器、電源裝置及其組合的安全-第2-8部分：鐘和管鐘用變壓器和電源裝置的特殊要求與測試
IEC TS 62271-314:2024-高壓開關與控制設備-第 314 部分：直流隔離開關和接地開關
IEC 63330-1:2024-二次電池的再利用-第1部分：一般要求
IEC 63522-48:2024 PRV-繼電器-測試與量測-第48部分：接觸故障率測試
IEC 62153-4-9:2018+AMD1:2020+AMD2:2024 CSV-金屬通訊電纜測試方法-第4-9部分：量測屏蔽平衡電纜耦合衰減之電磁相容性(EMC)相關測試方法-三軸法
IEC 60384-21:2024-電子設備用固定電容器-第21部分：分項規格-陶瓷介質固定表面裝貼多層電容器，1 級
IEC 62047-48:2024-半導體元件-微機電器裝置-第 48 部分：以使用 MEMS 流體裝置的光吸收法測定溶液濃度的測試方法
IEC 62522:2024-可調雷射光源的校準
IEC TS 62788-8-1:2024-用於光伏模組之材料的量測程序-第8-1部分：導電膠(ECA)-材料性能的量測
IEC 63461:2024-衝擊式液壓渦輪機-模型驗收測試
7. 教育訓練資訊：
(1)英商勞盛股份有限公司
課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員 

詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
課程名稱：新品管七大手法

詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
(2)TUV NORD
課程名稱：產品碳足跡主任查證員訓練課程(ISO 14067)
時間及地點：113年9月12日~14日 台中
113年10月24日~26日 高雄
113年11月21日~23日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁：www.tuvnord.com.tw/web/education/course_in.jsp?ai_id=AI1669085109644
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或schen@tuv-nord.com陳小姐
課程名稱：ISO 9001:2015 品質系統內部稽核員訓練課程
時間及地點：113年11月28日~29日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁： www.tuvnord.com.tw/web/education/course_in.jsp?ai_id=AI1665500573763
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或schen@tuv-nord.com陳小姐
(3)TÜV Rheinland
課程名稱：PFAS 各國法規介紹
時間及地點：113年8月31日 網路研討會
報名方式：線上報名
課程網頁：events.gc.tuv.com/detail/506
詳情請洽：(02) 2172-1197或Mira.Chen@tuv.com 陳小姐
課程名稱：LCA 生命周期評估框架與指南
時間及地點：113年9月12日~13日 網路研討會
報名方式：線上報名
課程網頁：events.gc.tuv.com/detail/480
詳情請洽：(02) 2172-1204或MandyYC.Lin@tuv.com 林小姐
(4)TÜV SÜD
課程名稱： IECQ QC 080000:2017 電機、電子及產品有害物質過程管理系統內部稽核員訓練
時間及地點：113年10月17日~18日 台中
113年12月5日~6日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁： 
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/iecq-qc-080000-2017-hazardous-substance-process-management-system-internal-auditor
詳情請洽：(02)2898-6818 分機124 或hayley.huang@tuvsud.com黃小姐
課程名稱：ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員訓練
時間及地點：113年11月4日~5日 台北
113年11月6日~7日 台中
報名方式：線上報名
課程網頁： 
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/iso-9001-2015-quality-management-system-internal-auditor
詳情請洽：(02)2898-6818 分機124 或hayley.huang@tuvsud.com黃小姐
(5)DNV
課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員課程
時間及地點：113年10月14日~15日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁：www.dnv.com/tw/services/page-250919
詳情請洽：(02)8253-8117或Training.tw@dnv.com 柯小姐
課程名稱：ISO 14001:2015內部稽核員
時間及地點：113年8月26日~27日 台北
113年11月21日~22日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁：www.dnv.com/tw/services/page-251078
詳情請洽：(02)8253-8117或Training.tw@dnv.com 柯小姐
(6)工業技術研究院
課程名稱：ISO 17025：2017實驗室內部稽核員訓練課程
時間及地點：113年10月14日~15日 新竹
報名方式：線上報名
課程網頁：college.itri.org.tw/Lesson/LessonData/106B8235-71A1-4308-BC87-BB4BE05F2CE9
詳情請洽：(03)5743-725曾小姐
課程名稱：ISO/IEC 17025:2017 實驗室品質管理基礎訓練
時間及地點：113年8月22日~23日 高雄
報名方式：線上報名
課程網頁：college.itri.org.tw/Home/LessonData/219A9F96-A4B4-4826-9849-A28986EC269C
詳情請洽：(04)3367-833 賴小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公布為準※
8. 國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在IECQ可在我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)執行IECQ驗證稽核之驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下，本月驗證機構(CB)DNV、DEKRA取得認可項目擴充到ECD和CFP，有需求的廠商可以多加利用，或是透過認證會協助申請：
AFNOR:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

BSI: IECQ工廠認可(MA–ISO9001) 、經銷商認可(DA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、產品認可(QA、CA、TA)、汽車電子品質認證體系(AQP)、航太國防高性能認可(ADHP)、反仿冒認可(CAP)
DEKRA:獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、產品認可(QA、CA、TA)、汽車電子品質認證體系(AQP) 、發光二極體照明(LED Lighting)、物聯網(IoT) 、環境意識設計(ECD)、產品碳足跡(CFP)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)
DNV:有害物質製程管理系統認可(HSPM) 、環境意識設計(ECD)、產品碳足跡(CFP)
DQS:IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、經銷商認可(DA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)及產品認可(QA、CA、TA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
LCIE BV: IECQ工廠認可(MA–ISO9001) 、經銷商認可(DA–ISO9001) 、專業承包商認可(ISO9001)、產品認可(QA、CA、TA)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太國防高性能認可(ADHP)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025) 、汽車電子品質認證體系(AQP) 、發光二極體照明(LED Lighting)、環境意識設計(ECD)、產品碳足跡(CFP)
LRQA:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)
TUV NORD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
首頁照片來源：網路-公眾領域授權
※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447
e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
Web:http://www.cteccb.org.tw/[image: image1.png]
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